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RENESAS TECHNICAL UPDATE 
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア 

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 http://japan.renesas.com/contact/

E-mail: csc@renesas.com

製品分類 システムLSI 発行番号 TN-RIN-A021A/J Rev. 第1版 

題

名 

R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル ボード設計編

(Rev.2.04→Rev.3.00)

主な改訂内容：誤記訂正、新規機能追加など

情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

下記参照 

対象ロット等 

関連資料 

R-IN32M3シリーズ

ユーザーズ・マニュアル ボード設計編

・R-IN32M3-EC

・R-IN32M3-CL Rev.3.00

(R18UZ0020JJ0300)

全ロット 

R-IN32M3シリーズ ユーザーズ・マニュアル ボード設計編・R-IN32M3-EC・R-IN32M3-CL Rev.3.00 (R18UZ0020JJ0300)

をリリースいたします。詳細については「2. 改訂内容」を参照願います。

1 適用製品 

製品分類 マーク型名 製品型名 

R-IN32M3-EC

旧製品 MC-10287F1
MC-10287F1-HN4-A

MC-10287F1-HN4-M1-A

現行品 MC-10287BF1
MC-10287BF1-HN4-A

MC-10287BF1-HN4-M1-A

R-IN32M3-CL

旧製品 D60510F1 
UPD60510F1-HN4-A 

UPD60510F1-HN4-M1-A 

現行品 D60510BF1 
UPD60510BF1-HN4-A 

UPD60510BF1-HN4-M1-A 

2 改訂内容 

（1/2） 

No 訂正箇所（Rev3.00見出し番号） 
該当ページ 

（Rev3.00番号） 
内容 

1 1.1 本書内の端子処置およびシンボル定義 1 補足 

2 3.3 発振回路構成例 7 表記変更 

3 3.3 発振回路構成例 7 補足 

4 4.1 推奨フィルタ構成 8 表記変更 

5 5.1 内蔵レギュレータ使用時 10 補足 

6 5.1 内蔵レギュレータ使用時 11 補足 

7 5.2 内蔵レギュレータ未使用時 12 補足 

8 6. 汎用ポート端子 13 誤記訂正 

9 7. Ethernet PHY端子（R-IN32M3-ECのみ） 14 補足 

10 7.1 Ethernet PHY電源端子 14 誤記訂正 

11 7.2 100Base-TXインタフェース端子 15 補足 

12 7.2 100Base-TXインタフェース端子 16 誤記訂正 

13 7.2 100Base-TXインタフェース端子 16 補足 

14 7.3 100Base-FXインタフェース端子（光ファイバ） 19 誤記訂正 

15 8. GMII端子（R-IN32M3-CLのみ） 20 表記変更 

16 8.2 GMII周辺 回路設計 21 誤記訂正 

17 9. CC-Link端子 23 誤記訂正 

18 11. 外部マイコン／メモリ・インタフェース端子 25 補足 

19 11.1.1 非同期 SRAMインタフェース・モード 27 表記変更 

20 11.1.2 同期 SRAMインタフェース・モード 28 表記変更 

21 11.1.3 同期式 SRAMタイプ転送モード 29 表記変更 

22 11.2 外部メモリ・インタフェース 30 表記変更 

23 11.2.1 非同期 SRAM MEMC 30 表記変更 

24 11.2.1.1 SRAMの接続例 31 表記変更 

25 11.2.1.2 ページ ROMの接続例 32 表記変更 

26 11.2.2 同期式バースト・アクセス MEMC 33 表記変更 

27 11.2.2.1 SRAMの接続例 34 表記変更 

28 11.2.2.2 ページ ROMの接続例 35 表記変更 

29 12. シリアル・フラッシュ ROM接続端子 36 補足 
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（2/2） 

No 訂正箇所（Rev3.00見出し番号） 
該当ページ 

（Rev3.00番号） 
内容 

30 13. アシンクロナス・シリアル・インタフェース J接続端子 37 補足 

31 14. I2C接続端子 38 補足 

32 15. EtherCAT EEPROM I2C接続端子（R-IN32M3-ECのみ） 39 補足 

33 16. CAN端子 40 補足 

34 17. JTAG/トレース端子 41 補足 

35 17. JTAG/トレース端子 42 補足 

36 17. JTAG/トレース端子 43 補足 

37 22. IBIS情報 50 誤記訂正 

38 23.1 R-IN32M3-EC 51 誤記訂正 

39 23.2 R-IN32M3-CL 51 誤記訂正 

40 24. 熱設計ガイド 52-60 補足 
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No.1 1.1 本書内の端子処置およびシンボル定義 

「1.1 本書内の端子処置およびシンボル定義」を新規追加。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

1 (記載なし) 1 【1.1 本書内の端子処置およびシンボル定義】 

No.2 3.3 発振回路構成例 

図 3.2内の端子処置および GND表記を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

7 【3.3 発振回路構成例】 

図 3.2 発振回路の構成例 

7 【3.3 発振回路構成例】 

図 3.2 発振回路の構成例 
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No.3 3.3 発振回路構成例 

発振子に関する注意事項を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

7 【3.3 発振回路構成例】 

[図 3.2 発振回路の構成例] 

7 【3.3 発振回路構成例】 

[図 3.2 発振回路の構成例] 

No.4 4.1 推奨フィルタ構成 

図 4.1内の端子処置および GND表記を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

8 【4.1 推奨フィルタ構成】 

図 4.1 推奨フィルタ構成 

8 【4.1 推奨フィルタ構成】 

図 4.1 推奨フィルタ構成 
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No.5 5.1 内蔵レギュレータ使用時 

図 5.1内の端子処置および GND表記を修正。コンデンサ代替手段を追記。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

10 【5.1 内蔵レギュレータ使用時】 

図 5.1 レギュレータ部の配線例（内蔵レギュレータ使用時） 

10 【5.1 内蔵レギュレータ使用時】 

図 5.1 レギュレータ部の配線例（内蔵レギュレータ使用時） 

タンタルコンデンサが使用できない場合は、C1を抵抗＋セラミックコンデンサに、C2をセラミックコンデ

ンサに代替することも可能です。
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No.6 5.1 内蔵レギュレータ使用時 

推奨部品一覧を表 5.1として補足。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

11 【5.1 内蔵レギュレータ使用時】 

使用推奨部品 

・D1：ショットキー・ダイオード（STPS1L30UPBF, Vishay）

・L1：インダクタ 10μH（VLCF5028T provided by TDK）

・C1, C2：コンデンサ 22μF, タンタル（ESR=300 mΩ）, PSLB21A226M, NEC トーキン

11 【5.1 内蔵レギュレータ使用時】 

[表 5.1 使用推奨部品一覧] 
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No.7 5.2 内蔵レギュレータ未使用時 

図 5.3内の端子処置および GND表記を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

12 【5.2 内蔵レギュレータ未使用時】 

図 5.3 レギュレータ部の配線例（内蔵レギュレータ未使用時） 

12 【5.2 内蔵レギュレータ未使用時】 

図 5.3 レギュレータ部の配線例（内蔵レギュレータ未使用時） 

No.8 6. 汎用ポート端子

別紙ユーザーズ・マニュアルの参照先を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

13 【6. 汎用ポート端子】 

GPIO は汎用ポートであり、内部構成は以下のドキュメントを参照してください 

R-IN32M3-ECユーザーズ・マニュアル R-IN32M3-EC 2.3.5 ポート端子

R-IN32M3-CL ユーザーズ・マニュアル R-IN32M3-CL 2.5.5 ポート端子

13 【6. 汎用ポート端子】 

GPIOは汎用ポートであり、内部構成は以下のドキュメントを参照してください。 

R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル R-IN32M3-EC「2.3.6 ポート端子」

R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル R-IN32M3-CL「2.5.6 ポート端子」
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No.9 7. Ethernet PHY端子（R-IN32M3-ECのみ） 

章見出しに R-IN32M3-ECのみ対象であることを明記。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

14 【7. Ethernet PHY 端子】 14 【7. Ethernet PHY 端子（R-IN32M3-ECのみ）】 

No.10 7.1 Ethernet PHY電源端子 

図 7.1内の Rx/Tx端子用アナログ電源の端子名および電源端子表記を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

14 【7.1 Ethernet PHY 電源端子】 

図 7.1 供給電源のデカップリングコンデンサ 

14 【7.1 Ethernet PHY 電源端子】 

図 7.1 供給電源のデカップリングコンデンサ 
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No.11 7.2 100Base-TXインタフェース端子 

図 7.2内の端子処置および GND表記を修正。備考を図枠外に移動。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

15 【7.2 100Base-TX インタフェース端子】 

図 7.2 R-IN32M3-EC と RJ-45 コネクタ（パルストランス内蔵）の接続例 

15 【7.2 100Base-TX インタフェース端子】 

図 7.2 R-IN32M3-EC と RJ-45 コネクタ（パルストランス内蔵）の接続例 
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No.12 7.2 100Base-TXインタフェース端子 

図 7.3内の端子処置および GND表記を修正。備考を図枠外に移動。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

16 【7.2 100Base-TX インタフェース端子】 

図 7.3 R-IN32M3-EC とパルストランスおよび RJ45の接続例 

16 【7.2 100Base-TX インタフェース端子】 

図 7.3 R-IN32M3-EC とパルストランスおよび RJ45の接続例 
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No.13 7.2 100Base-TXインタフェース端子 

表 7.1内の R1 - R6に注を追加。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

16 【7.2 100Base-TX インタフェース端子】 

[表 7.1 部品リスト（100Base-TX インタフェース）] 

16 【7.2 100Base-TX インタフェース端子】 

[表 7.1 部品リスト（100Base-TX インタフェース）] 
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No.14 7.3 100Base-FXインタフェース端子（光ファイバ） 

図 7.7内の端子処置および GND表記を修正。備考を図枠外に移動。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

19 【7.3 100Base-FX インタフェース端子（光ファイバ）】 

図 7.7 光トランシーバとのインタフェース回路図 

19 【7.3 100Base-FX インタフェース端子（光ファイバ）】 

図 7.7 光トランシーバとのインタフェース回路図 
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No.15 8. GMII端子（R-IN32M3-CLのみ） 

図 8.1内の端子処置表記を修正。備考を図枠外に移動。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

20 【8. GMII 端子（R-IN32M3-CL のみ）】 

図 8.1 R-IN32M3-CL と Gigabit Ethernet PHYの接続イメージ 

20 【8. GMII端子（R-IN32M3-CL のみ）】 

図 8.1 R-IN32M3-CL と Gigabit Ethernet PHYの接続イメージ 
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No.16 8.2 GMII周辺 回路設計 

イーサネットのポート番号表記を修正。

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

21 【8.2 GMII 周辺 回路設計】 

•PHY アドレスについて

PHY アドレスは R-IN32M3-CL のポート番号と同じアドレスに設定してください。アドレス１に設定した

PHYは MACポート 1 に、アドレス 2に設定した PHY は MAC ポート 2に接続してください。

21 【8.2 GMII周辺 回路設計】 

•PHY アドレスについて

PHY アドレスは R-IN32M3-CL のポート番号と同じアドレスに設定してください。アドレス 0 に設定した

PHYは MACポート 0 に、アドレス 1に設定した PHY は MACポート 1に接続してください。
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No.17 9. CC-Link端子 

図 9.1内の端子処置および GND表記を修正。CC-Linkクロック端子名を修正。注 3を追加。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

23 【9. CC-Link 端子】 

図 9.1 CC-Link リモートデバイス局における接続例 

注 1. 

注 2. 

23 【9. CC-Link 端子】 

図 9.1 CC-Link リモートデバイス局における接続例 

注 1. 

注 2. 

注 3.  本端子は、CC-Link（インテリジェントデバイス局）と共用です。 
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No.18 11. 外部マイコン／メモリ・インタフェース端子 

モード設定端子として ADMUXMODE端子を追加。CC-Link IE Fieldアクセス時の注を追加。

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

25 【11. 外部マイコン／メモリ・インタフェース端子】 

接続モードは、MEMIFSEL 端子、MEMCSEL 端子および HIFSYNC 端子の状態により表 11.1 のように

決定されます。 

25 【11. 外部マイコン／メモリ・インタフェース端子】 

接続モードは、MEMIFSEL端子、MEMCSEL端子、HIFSYNC端子および ADMUXMODE端子の状態によ

り表 11.1 のように決定されます。 
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No.19 11.1.1 非同期 SRAM インタフェース・モード 

図 11.1、図 11.2内の端子処置表記、HBUSCLK端子および注の配置を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

27 【11.1.1 非同期 SRAM インタフェース・モード】 27 【11.1.1 非同期 SRAM インタフェース・モード】 
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No.20 11.1.2 同期 SRAMインタフェース・モード 

図 11.3、図 11.4内の HBUSCLK端子および注の配置を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

29 【11.1.2 同期 SRAM インタフェース・モード】 28 【11.1.2 同期 SRAM インタフェース・モード】 
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No.21 11.1.3 同期式 SRAM タイプ転送モード 

図 11.5、図 11.6内の端子処置表記、HBUSCLK端子および注の配置を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

30 【11.1.3 同期式 SRAM タイプ転送モード】 29 【11.1.3 同期式 SRAM タイプ転送モード】 
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No.22 11.2 外部メモリ・インタフェース 

不要な説明（MEMIFSEL端子）を削除。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

32 【11.2 外部メモリ・インタフェース】 

外部メモリに対してマスタ機器として接続する場合について説明します。 

外部メモリ・インタフェースは、MEMCSEL 端子および MEMIFSEL 端子の端子状態により、動作接続モ

ードが異なります（表 11.1参照）。 

30 【11.2 外部メモリ・インタフェース】 

外部メモリに対してマスタ機器として接続する場合について説明します。 

外部メモリ・インタフェースは、MEMCSEL 端子の端子状態により、動作接続モードが異なります（表 11.1

参照）。 

No.23 11.2.1 非同期 SRAM MEMC 

メモリ・コントローラの呼称を統一（非同期式 SRAM MEMC→非同期 SRAM MEMC）。

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

32 【11.2.1 非同期式 SRAM MEMC】 

  非同期式 SRAM MEMC は、32/16 ビット・バスで外部にページ ROM／ROM／SRAM を接続できま

す。また、SRAM インタフェースに準ずる周辺デバイスも接続できます。 

  非同期式 SRAM MEMC は、同期式バースト・アクセス MEMC と外部マイコン・インタフェースと端子

兼用しており、MEMCSEL 端子および MEMIFSEL 端子がともにロー・レベルに設定のときに非同期式

SRAM MEMC を使用できます。 

  BOOT0、BOOT1 端子が共にロー・レベルのときに、CSZ0 に接続されたメモリからブート動作を行い

ます。 

30 【11.2.1 非同期 SRAM MEMC】 

  非同期 SRAM MEMCは、32/16ビット・バスで外部にページ ROM／ROM／SRAMを接続できます。ま

た、SRAM インタフェースに準ずる周辺デバイスも接続できます。 

  非同期 SRAM MEMCは、同期式バースト・アクセス MEMC と外部マイコン・インタフェースと端子兼用

しており、MEMCSEL 端子および MEMIFSEL 端子がともにロー・レベルに設定のときに非同期 SRAM 

MEMCを使用できます。 

  BOOT0、BOOT1 端子が共にロー・レベルのときに、CSZ0 に接続されたメモリからブート動作を行いま

す。 
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No.24 11.2.1.1 SRAM の接続例 

図 11.7、図 11.8内の備考を図枠外に移動。メモリ・コントローラの呼称を統一（非同期式 SRAM MEMC→非同期 SRAM MEMC）。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

32 【11.2.1.1 SRAM の接続例】 31 【11.2.1.1 SRAM の接続例】 
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No.25 11.2.1.2 ページ ROM の接続例 

メモリ・コントローラの呼称を統一（非同期式 SRAM MEMC→非同期 SRAM MEMC）。

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

33 【11.2.1.2 ページ ROMの接続例】 32 【11.2.1.2 ページ ROMの接続例】 

No.26 11.2.2 同期式バースト・アクセスMEMC 

メモリ・コントローラの呼称を統一（非同期式 SRAM MEMC→非同期 SRAM MEMC）。

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

34 【11.2.2 同期式バースト・アクセス MEMC】 

また同期式バースト・アクセス MEMCは、非同期式 SRAM MEMC と、外部マイコン・インタフェースと端

子兼用しており、MEMCSEL 端子がハイ・レベル、MEMIFSEL 端子がロー・レベルのときに、同期式バ

ースト・アクセス MEMCが選択されます。 

33 【11.2.2 同期式バースト・アクセス MEMC】 

また同期式バースト・アクセスMEMCは、非同期 SRAM MEMCと、外部マイコン・インタフェースと端子兼

用しており、MEMCSEL 端子がハイ・レベル、MEMIFSEL 端子がロー・レベルのときに、同期式バースト・

アクセス MEMCが選択されます。
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No.27 11.2.2.1 SRAM の接続例 

図 11.11、図 11.12内の備考を図枠外に移動。注の表記を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

34 【11.2.2.1 SRAM の接続例】 34 【11.2.2.1 SRAM の接続例】 



RENESAS TECHNICAL UPDATE TN-RIN-A021A/J 発行日：2017 年 3 月 24 日

(c) 2017. Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 24 of 33 

No.28 11.2.2.2 ページ ROM の接続例 

図 11.13、図 11.14内の注の表記を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

35 【11.2.2.2 ページ ROMの接続例】 35 【11.2.2.2 ページ ROMの接続例】 
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No.29 12. シリアル・フラッシュ ROM 接続端子

図 12.1内の端子名にポート端子名を追記。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

36 【12. シリアル・フラッシュ ROM 接続端子】 36 【12. シリアル・フラッシュ ROM 接続端子】 

No.30 13. アシンクロナス・シリアル・インタフェース J接続端子

章見出しを修正。図 13.1内のポート端子名を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

37 【13. アシンクロナス・シリアル・インターフェイス J接続端子】 

R-IN32M3とアシンクロナス・シリアル・インターフェイス J（UARTJn）デバイスとの接続例を図 13.1に

示します。 

37 【13. アシンクロナス・シリアル・インタフェース J接続端子】 

R-IN32M3とアシンクロナス・シリアル・インタフェースJ（UARTJn）デバイスとの接続例を図 13.1に示し

ます。 
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No.31 14. I2C接続端子 

図 14.1内の端子処置表記を修正。ポート端子に I2C端子名を追記。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

38 【14. I2C接続端子】 

図 14.1 R-IN32M3 と I2Cスレーブデバイスとの接続例 

38 【14. I2C接続端子】 

図 14.1 R-IN32M3 と I2Cスレーブデバイスとの接続例 
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No.32 15. EtherCAT EEPROM I2C接続端子（R-IN32M3-ECのみ） 

図 15.1内の端子処置表記を修正。EtherCAT 端子名に兼用ポート名を追記。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

39 【15. EtherCAT EEPROM I2C 接続端子（R-IN32M3-ECのみ）】 

図 15.1 R-IN32M3-EC と EtherCAT EEPROM との接続例 

39 【15. EtherCAT EEPROM I2C 接続端子（R-IN32M3-EC のみ）】 

図 15.1 R-IN32M3-EC と EtherCAT EEPROM との接続例 
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No.33 16. CAN 端子 

図 16.1内のポート端子名を修正。CAN端子名を追記。備考を図枠外に移動。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

40 【16. CAN 端子】 40 【16. CAN 端子】 
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No.34 17. JTAG/トレース端子 

図 17.1内の ICEコネクタの nRESET端子への接続を修正。端子処置および GND表記を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

41 【17. JTAG/トレース端子】 

図 17.1 JTAG インタフェース接続例（20pinハーフピッチ、トレースなし） 

nRESET 信号は、RESETZ に繋いでいれば HOTRESETZ への入力は不要です。 

RESRTZ は LSI 全体をリセットしますが、HOTRESETZ のみの場合には内部 PLL はリセットされませ

ん。用途に合わせてお使い下さい。 

また、nRESET信号を PONRZ 信号には接続しないようにしてください。 

41 【17. JTAG/トレース端子】 

図 17.1 JTAG インタフェース接続例（20pinハーフピッチ、トレースなし） 

nRESET信号は、RESETZ に繋いでいれば HOTRESETZ への入力は不要です。 

RESETZ は LSI全体をリセットしますが、HOTRESETZ のみの場合には内部 PLL はリセットされません。

用途に合わせてお使い下さい。 

また、nRESET信号を PONRZ 信号には接続しないようにしてください。 
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No.35 17. JTAG/トレース端子 

図 17.2内の ICEコネクタの nRESET端子への接続を修正。配線長の制約説明を修正。端子処置および GND表記を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

42 【17. JTAG/トレース端子】 

図 17.2 JTAG インタフェース接続例（20pinハーフピッチ、トレースあり） 

42 【17. JTAG/トレース端子】 

図 17.2 JTAG インタフェース接続例（20pinハーフピッチ、トレースあり） 
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No.36 17. JTAG/トレース端子

図 17.3内の ICEコネクタの nSRST端子への接続を修正。端子処置および GND表記を修正。 

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

43 【17. JTAG/トレース端子】 

図 17.3 JTAG インタフェース接続例（20pin フルピッチ） 

43 【17. JTAG/トレース端子】 

図 17.3 JTAG インタフェース接続例（20pin フルピッチ） 

No.37 22. IBIS情報

ウェブサイトの URLを修正。

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

50 【22. IBIS 情報】 

IBIS 情報は、以下のウェブサイトより入手してください。 

http://japan.renesas.com/products/soc/assp/fa_lsi/multi_protocol_communication/r-in32m3/peer/d

ocuments.jsp 

50 【22. IBIS 情報】 

IBIS情報は、以下のウェブサイトより入手してください。 

https://www.renesas.com/products/factory-automation/multi-protocol-communication.html 
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No.38 23.1 R-IN32M3-EC 

R-IN32M3-ECの品名および捺印情報を修正。

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

51 【23.1 R-IN32M3-EC】 

品名：MC-10287F1-HN4-M1-A 

図 23.1 R-IN32M3-EC捺印情報 

51 【23.1 R-IN32M3-EC】 

品名：MC-10287BF1-HN4-A、MC-10287BF1-HN4-M1-A 

図 23.1 R-IN32M3-EC捺印情報 

No.39 23.2 R-IN32M3-CL 

R-IN32M3-CLの品名および捺印情報を修正。

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

51 【23.2 R-IN32M3-CL】 

品名：UPD60510F1-HN4-M1-A 

図 23.2 R-IN32M3-CL 捺印情報 

51 【23.2 R-IN32M3-CL】 

品名：UPD60510BF1-HN4-A、UPD60510BF1-HN4-M1-A 

図 23.2 R-IN32M3-CL 捺印情報 
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No.40 24. 熱設計ガイド 

R-IN32M3-ECを対象とした熱設計ガイドを新規追加。

V2.04 V3.00 

ページ 記載内容 ページ 改訂内容 

- (記載なし) 52-60 【24. 熱設計ガイド】 




